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Учебная дисциплина «Приборы СВЧ и оптического диапазона» (ПСВЧ 
и ОД) входит в вариативную часть профессионального цикла основной обра-
зовательной программы подготовки бакалавров по направлению 210700 - 
Инофокоммуникационные технологии и системы связи, профиль подготовки 
«Сети и системы радиосвязи». 

Основными целями преподавания дисциплины являются: формирование 
у студента системы необходимых знаний о физических принципах работы 
оптоэлектронных и СВЧ приборов; формирование у студента системы необхо-
димых знаний об оптоэлектронных и СВЧ приборах для последующего изуче-
ния специальных дисциплин и решения производственных и исследователь-
ских задач; овладение основами расчётов оптоэлектронных и СВЧ приборов, 
получение общих знаний по их применению. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: изучение 
основных физических законов и явлений, лежащих в основе работы оптоэлек-
тронных и СВЧ приборов; изучение основных характеристик оптоэлектрон-
ных и СВЧ приборов; приобретение студентами практических навыков работы 
с оптоэлектронными и СВЧ приборами, а также аппаратурой для исследования 
характеристик и измерения параметров этих приборов. 

Изучению дисциплины ПСВЧ и ОД предшествует формирование об-
щекультурных и профессиональных компетенций в дисциплинах: математиче-
ский анализ, физика, теория электрических цепей, электроника, электромаг-
нитные поля и волны, метрология, стандартизация и сертификация в инфо-
коммуникациях. 

Конечным результатом обучения по дисциплине является формирова-
ние у студентов основополагающих компетенций по проектированию и прак-
тическому применению современных приборов СВЧ и оптического диапазона. 
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